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VISHAY, SQ2303ES-T1_GE3

Hersteller-Teilenummer:

SQ2303ES-T1_GE3
Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix

Teil der Beschreibung: MOSFET P-CHAN 30V SOT23

Datenblatter: G SQ2303ES-T1_GE3.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.
Teilenummer SQ2303ES-T1_GE3
Hersteller Vishay / Siliconix
Beschreibung MOSFET P-CHAN 30V SOT23
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Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Betriebstemperatur -55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsat SwfaceMount
Engabekapaziat (Gss) (Max) @ Vds NOpF@IV
GateCharge Q@) (Ma) @Vgs 6BNCOIV
eRT pchamnel
CFETMerkmal S
 Antriebsspannung (Max Rds On, MinRds On) a0V
DrainsouceSpannung (viss) - e
Strom - Ununterbrochener Abfluss () bei 25°C  25ACTS)

SQ2303ES-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2303ES-T1_GE3-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2303ES-
T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder
PayPal.

RFQ SQ2303ES-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie konnen auch interessiert

sein:
D < > : . <
< <o @ _ >
YI© Laird . Laird .
Not Actual Photo Not Actual Photo
YIC International Co., Limited. YIC International Co., Limited.
SQ2301ES-T1-GE3 SQ2303P36RTN SQ2303PNF SQ2303ES-T1-GE3
VISHAY Laird Technologies IAS Laird Technologies IAS Vv
SQ2301ES-T1-GE3 VISHAY ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC ANT OMNI SQUINT PNL N SQ2303ES-T1-GE3 V
FEMALE
&’ 4 Laird Laird
SQ2301ES-T1_GE3 SQ2303P72RTN SQ2303P12NF SQ2301ES-T1_GE3

Electro-Films (EFI) / Vishay
MOSFET P-CH 20V 3.9A TO236

Laird Technologies IAS
ANT OMNI SQUINT PNL RP TNC

Laird Technologies IAS
ANT OMNI SQUINT PNL N
FEMALE

Vishay Siliconix
MOSFET P-CH 20V 3.9A SOT23-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2303ES-T1_GE3 Vishay / Siliconix
SQ2303ES-T1_GE3 Electronic
SQ2303ES-T1_GE3 Preis
SQ2303ES-T1_GE3 Neu

SQ2303ES-T1_GE3 Datenblatt
SQ2303ES-T1_GE3-Komponenten
SQ2303ES-T1_GE3 Hersteller
SQ2303ES-T1_GE3 Original

SQ2303ES-T1_GE3-Datenblatter
SQ2303ES-T1_GE3-Verteiler
SQ2303ES-T1_GE3 Bild
SQ2303ES-T1_GE3 garantiert

SQ2303ES-T1_GE3 PDF
SQ2303ES-T1_GE3-Bild
SQ2303ES-T1_GE3 Aktie
SQ2303ES-T1_GE3 RFQ

Contact us:Info@Y-IC.com
HINZUFUGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgeb&ude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

Vishay / Siliconix SQ2303ES-T1_GE3
SQ2303ES-T1_GE3-Teil
SQ2303ES-T1_GE3 Inventar
SQ2303ES-T1_GE3 Online bestellen


https://www.y-ic.de/
https://www.y-ic.de/pdf/Vishay - Siliconix/SQ2303ES-T1-GE3.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Vishay - Siliconix.html
https://www.y-ic.de/datasheet/bd/ATS-02D-83-C1-R0.pdf
https://www.y-ic.de/pdf/Vishay - Siliconix/SQ2303ES-T1-GE3.html
https://www.y-ic.de/Manufacturers/Vishay - Siliconix.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products.html
https://www.y-ic.de/Discrete Semiconductor Products/Transistors - FETs, MOSFETs - Single.html
https://www.y-ic.de/RFQ-Quote/2480165.htm
https://www.y-ic.de/pdf/SQ2301ES-T1-GE3-1.html
https://www.y-ic.de/pdf/Laird Technologies - Antennas/SQ2303P36RTN.html
https://www.y-ic.de/pdf/Laird Technologies - Antennas/SQ2303PNF.html
https://www.y-ic.de/pdf/SQ2303ES-T1-GE3-1.html
https://www.y-ic.de/pdf/Electro-Films (EFI) - Vishay/SQ2301ES-T1-GE3.html
https://www.y-ic.de/pdf/Laird Technologies - Antennas/SQ2303P72RTN.html
https://www.y-ic.de/pdf/Laird Technologies - Antennas/SQ2303P12NF.html
https://www.y-ic.de/pdf/Vishay - Siliconix/SQ2301ES-T1-GE3.html
https://www.y-ic.de/hotparts.htm
mailto:Info@Y-IC.com

	SQ2303ES-T1_GE3 Details PDF
	SQ2303ES-T1_GE3
	Sie können auch interessiert sein:
	Verwandtes Hot-Keyword


